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Enrollment No: _______________________         Exam Seat No:_______________________ 

C.U.SHAH UNIVERSITY 
Summer Examination-2018 

 

Subject Name :  Basic Electronics  

 

Subject Code :  2TE03BEE1    Branch: Diploma (Electrical) 

    

Semester :3          Date : 02/04/2018   Time : 02:30 To 05:30             Marks : 70 

 

Instructions: 

(1) Use of Programmable calculator & any other electronic instrument is prohibited. 
(2) Instructions written on main answer book are strictly to be obeyed. 
(3) Draw neat diagrams and figures (if necessary) at right places. 
(4) Assume suitable data if needed. 

 
Q-1  Attempt the following questions: 

 

(14)  

 a)  What is the maximum efficiency of full wave rectifier? 

A. 81% 

B. 90% 

C. 40% 

D. 50% 

1 

 b)  Charge of the electron is ___ : 

A. 1.602x10
-19

 C 

B. 1.602x10
-19

 A 

C. 1.602x10
19 

C 

D. 1.602x10
19

 A 

1 

 c)  In a half wave rectifier, the load current flows for what part of the cycle? 

A. 0 

B. 60 

C. 90 

D. 180 

1 

 d)  Choose the correct formula of rms current for full wave center tap rectifier.. 

A.             

B.             

C.            

D.  

1 

 e)  A transistor has how many doped regions? 

A. 1 

B. 2 

C. 3 

D. 4  

1 

 f)  What is the tolerance of resistor having color code  Brown -Black - Blue –silver? 1 
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A. +/-5%   

B.  +/-10%    

C. +/-20%   

D.  +/-1% 

 g)  Unit of capacitor is………….….. 

A. Faraday  

B. Ohm 

C. Ampere  

D. Volt 

1 

 h)  Bridge wave rectifier contain ……………………diode 

A. 1 

B. 2 

C. 3 

D. 4 

1 

 i)  In a power supply diagram, which block indicates a smooth dc output? 

A. Transformer                           

B. rectifier  

C.  filter                                             

D. Regulator 

1 

 j)  In a transistor leakage current mainly depends on 

A. doping of base 

B. size of emitter 

C. rating of transistor 

D. temperature 

1 

 k)  Fullform of  SCR 

A. silicon controlled rectifier 

B. silicon collector rectifier 

C. silicon controlled relay 

D. silicon collector relay 

1 

 l)  JFET is a _______ 

A. Current controlled device                        

B. Voltage controlled device      

C. Both voltage and current controlled device 

D. None of the above 

1 

 m)  Total emitter current is: 

A. IE – IC  

B. IC + IE 

C. IB + IC 

D. IB – IC 

1 

 n)  Give fullform of JFET 

A. Junction field effect transistor  

B. Junction field effect temperature   

C. Junction file effect test  

D. None of the above 

1 

Attempt any four questions from Q-2 to Q-8 

Q-2  Attempt all questions (14) 

 A Draw and explain Energy Band Diagram of  Conductor , Insulator and 
Semiconductor 

7 

 B Derive the expression for D.C. current gain αdc  and  βdc 7 
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Q-3  Attempt all questions (14) 

 A Explain the working of half wave rectifier and also give its advantages and 

disadvantages.  

7 

 B What is filter? Give the types of filters and explain any one in detail. 7 

    

Q-4  Attempt all questions (14) 

 A Explain Zener  Diode as voltage regulator with necessary diagram. 7 

 B Draw and Explain VI characteristics of  PN Junction Diode. 7 

    

Q-5  Attempt all questions (14) 

 A Explain UJT as a relaxation oscillator. 7 

 B For Transistor, Compare CB, CC & CE configurations with appropriate diagram. 7 

    

Q-6  Attempt all questions (14) 

 A Compare class A, class B, class AB & class C amplifier.   7 

 B What is amplifier? Explain working of common emitter amplifier with circuit 

diagram. 

7 

    

Q-7  Attempt all questions (14) 

 A Explain working of Colpitt oscillator and also give comparison between Hartley and 

Colpitt oscillators.  

7 

 B Explain working of RC phase-shift oscillator and give its advantages and 

disadvantages. 

7 

    

Q-8  Attempt all questions (14) 

 A Draw and explain VI Characteristics of SCR. 7 

 B Explain Two Transistor Analogy of SCR. 7 
 
 

Q-1  Attempt the following questions: 

 

(14)  

 a)  પરૂ્ણ તયંગ શદુ્ધિકયર્ની ભહત્તભ કામણક્ષભતા શુ ંછે? 

E. 81% 

F. 90% 

G. 40% 

H. 50% 

1 

 b)  ઇરેક્ટ્રોનનો ચાર્જ ___ છે 
E. 1.602x10

-19
 C 

F. 1.602x10
-19

 A 

G. 1.602x10
19 

C 

H. 1.602x10
19

 A 

1 

 c)  અડધા તયંગ યેક્ટ્ટીપામય ભા રોડ કયંટ  એ સામકર ભા કેટરા બાગ ભાટે સાય થામ છે ? .  

E. 0 

F. 60 

G. 90 

1 
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H. 180 

 d)  પરૂ્ણ તયંગ સેંટય ટે યેક્ટ્ટીપામય  ભાટે કયંટ ન ુઆયએભએસનો સાચ ુ સતૂ્ર સદં કયો ..  
E.             

F.             

G.            

H.  

1 

 e)  રાન્ઝઝસ્ટયભા ંકેટરા ડોપ્ડ વલસ્તાયો છે?  
E. 1 

F. 2 

G. 3 

H. 4  

1 

 f)  યંગ કોડ બ્રાઉન - બ્રેક - બ્લ ુ- વસલ્લય ધયાલતી યેઝઝસ્ટય ન ુટોરયંસ શુ ંછે ? 

E. +/-5%   

F.  +/-10%    

G. +/-20%   

H.  +/-1% 

1 

 g)  કેેવસટયનુ ંએકભ ............ છે  
A. પેયાડે 
B. ઓહ્મ 
C. એમ્ીમય 
D. લોલ્ટ 

1 

 h)  ઝબ્રજ લેલ યેક્ક્ટ્ટપામયભા ં........................ ડામોડ છે 
E. 1 

F. 2 

G. 3 

H. 4 

1 

 i)  ાલય સપ્રામ ડામગ્રાભભા ંકમા બ્રોકભા ંસય ડીસી આઉટપટુ સચૂલે છે? 

A. રાઝસપોભણય 
B. યેક્ટ્ટીપામય  
C. ફપલ્ટય 
D. યેગ્યરુેટય 

1 

 j)  રાન્ઝઝસ્ટય ઝરકેજ કયંટ ભા ંમખુ્મત્લે ળેના ય આધાય યાખે છે  

A. ડોવિંગ ઓપ ફેઝ 

B. એવભટય ની સાઇઝ  
C. રાન્ઝઝસ્ટય ના  યેફટિંગ 

D. તાભાન 

1 

 k)  એસસીઆયનુ ંસપંરૂ્ણ નાભ  
A. વસઝરકોન કંરોર  યેક્ટ્ટીપામય  
B. વસઝરકોન કરેક્ટ્ટય યેક્ટ્ટીપામય  

1 
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C. વસઝરકોન કંરોર યીરે  
D. વસઝરકોન કરેક્ટ્ટય ફયરે 

 l)  JFET એ _______ છે 
A. કયંટ વનમવંત્રત ઉકયર્ 

B. લોલ્ટેજ વનમવંત્રત ઉકયર્ 

C. ફનેં લોલ્ટેજ અને કયંટ વનમવંત્રત ઉકયર્ 

D. ઉયનાભાથંી કોઈ નહીં 

1 

 m)  ટોટર એભીટય કયંટ એટરે  
E. IE – IC  

F. IC + IE 

G. IB + IC 

H. IB – IC 

1 

 n)  JFET નુ ંસપંરૂ્ણ નાભ આો 
A.  જકંળન પીલ્ડ ઇપેક્ટ્ટ રાન્ઝઝસ્ટય 
B. જકં્ટ્ળન પીલ્ડ ઇપેક્ટ્ટ તાભાન 
C. જકંળન પાઈર ઇપેક્ટ્ટ ટેસ્ટ  
D. ઉયનાભાથંી કોઈ નહીં 

1 

Attempt any four questions from Q-2 to Q-8 

Q-2  Attempt all questions (14) 

 A કઝડકટય , ઇઝસ્યરુેટય અને સેવભકઝડક્ટ્ટયના એનજી ફૅઝડ નો ડામાગ્રાભ દોયો અને સભજાલો  7 

 B ડી.સી. કયંટ ગેઇન αdc અને βdc ભાટે ન ુસતુ્ર તાયલો  7 

    

Q-3  Attempt all questions (14) 

 A અડધા તયંગ યેક્ટ્ટીપામય ન ુકામણ સભજાલો અને તેના પામદા અને ગેયપામદા ર્ આો.  7 

 B ફપલ્ટય શુ ંછે? ફપલ્ટસણના ંપ્રકાયો આો અને કોઈર્ એક વલગતલાય લર્ણન કયો.  7 

    

Q-4  Attempt all questions (14) 

 A જરૂયી ડામાગ્રાભ સાથે લોલ્ટેજ યેગ્યરુેટય તયીકે ઝેનય ડામોડને સભજાલો. 7 

 B ીએન જકં્ટ્ળન ડામોડની લીઆઇ રાક્ષઝર્કતાઓને દોયો અને સભજાલો . 7 

    

Q-5  Attempt all questions (14) 

 A યજુેટી ન ુયીરેક્ટ્સેસન ઑવસરેટય ન ુકામણ લર્ણલો . 7 

 B જરુફય આક્રુતી સાથે રાજંીસ્ટય ભાટે સીફી,સીસી અને સીઇ કંફ્ગગ્યગેુ્રસન ની સયખાભર્ી કયો. 7 

    

Q-6  Attempt all questions (14) 

 A ક્ટ્રાસ  એ, ક્ટ્રાસ ફી, ક્ટ્રાસ એફી અને ક્ટ્રાસ સી એમ્પ્રીપામયની તરુના કયો.   7 

 B એમ્પ્રીપામય એટરે શુ?ં સફકિટ ડામગ્રાભ સાથે કોભન એભીટય એમ્પ્રીપામયનુ ંકાભ સભજાલો.  7 

    

Q-7  Attempt all questions (14) 

 A કોરવટ ઑવસરેટયનુ ંકાભ સભજાલો અને હાટણરી અને કોરવટ ઑવસરેટય લચ્ચે સયખાભર્ી કયો.  7 

 B આયસી પૈજ-વળફ્ગટ ઑસીરેટયનુ ંકાભ સભજાલો અને તેના પામદા અને ગેયપામદા આો. . 7 
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Q-8  Attempt all questions (14) 

 A એસસીઆયની લીઆઇ રાક્ષઝર્કતાઓ દોયો અને સભજાલો 7 

 B SCR ભાટે ફે રાજંીસ્ટય એનારોજી સભજાલો   7 

 


